Zatacznik ,A”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA, SPOSOBU WYKONANIA ZAMOWIENIA | INNE
INFORMACJE MOGACE MIEC WPLYW NA ZAMOWIENIE.

1. Przedmiot zamowienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi pod nazwa:

Budowa instalacji fotowoltaicznej w ukladzie off-grid w ramach zadania ,Projekt
termomodernizacji budynku Urzedu Miasta i Gminy Piaseczno + realizacja.”.

2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest budowa i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z ukladem
krotkoterminowego magazynowania energii w ukitadzie off-grid na budynku Urzedu Miasta i Gminy
Piaseczno, w tym:

2.1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z optymalizacjg ustawienia paleni fotowoltaicznych
na dachu budynku UMIG, w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z uktadem
krétkoterminowego magazynowania energii w uktadzie off-grid na budynku Urzedu Miasta i
Gminy Piaseczno przy ul. Kosciuszki 5 w Piasecznie. Zalgcznik graficzny z przedstawionym
rozmieszczeniem paneli fotowoltaicznych na dachu nie jest obligatoryjny i nalezy dokonac
optymalizacji rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych na dachu w zaleznosci od zastosowanych
rozwigzan.

2.2. Budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej zgodnie z wykonanym projektem skiadajacej sie z
minimum fgcznej mocy paneli fotowoltaicznych 24,0 kWp. Instalacja fotowoltaiczna zostanie
potgczona z projektowang instalacjag elektryczng obiektu w rozdzielnicy TP-IIl znajdujacej sie na
Il pietrze budynku. Instalacja fotowoltaiczna projektowana z uktadem zabezpieczajacym przed
wyptywem energii do sieci elektroenergetycznej (instalacja typu OFF-GRID) — catos¢ energi
wykorzystana na potrzeby wiasne budynku UMIG. Instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana
z jako minimum 3 niezalezne tancuchy paneli fotowoltaicznych przytaczone do falownika.

2.3. Instalacje fotowoltaiczng stanowic beda:

e  Min. 75szt. modutdéw fotowoltaicznych monokrystalicznych,

Parametry paneli fotowoltaicznych:
- KRZEMOWE MONOKRYSTALICZNE w ramie aluminiowej
- moc panelu min. 320 Wp przy STC
- wspotczynnik temp. ¥Pmax - 0,39% / °C
- zakres temperaturowy - 40°C to +85°C
- stopien ochrony min. IP65 zgodnie z IEC 60529
- maksymalne napiecie 1000 V
- utrata wydajnosci w ciagu 25 lat Max 20%
- sprawno$¢ pojedynczego ogniwa min.19,0 %
- tolerancja, Pmpp min. +3%
- wbudowane diody bocznikujgce 6 szt. w celu ochrony czesciowego zacienienia
- szyba przednia 3,2 mm szklo hartowane antyrekleksyjne, wysoko przepuszczalne o niskigj
zawartosci zelaza
. Falownik fotowoltaiczny,

Parametry falownika:

- moc nominalna min. 20kW AC

- moc generatora fotowoltaicznego min.30.0 kWp

- Zakres napiecia wejsciowego (Udc min — Udc max) - 200 - 800 V
- liczba trackerow MPP - 2

- liczba tancuchéw na tracker MPP — 3+3

- pobor energii w nocy <4W

- zakres temperatury otoczenia od -40 do +60°C
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- stopien ochrony IP 65

- karta sieciowa do monitoringu instalacji przez sie¢ LAN/WiFi

- Max. wydajnosé / wydajno$¢ wg norm EU 98% / 97,9%

- zabezpieczenie w postaci pomiaru izolacji DC

. zachowanie w momencie przecigzenia - Przesunigcie punktu pracy, ograniczenie mocy
wyjsciowej

- Ochrona przed odwrocona polaryzacja

- wewnetrzne zabezpieczenia przeciwprzepieciowe po stronie DC
- 6 wejs¢ i 4 cyfrowe wejscia/wyjscia do sterowania obcigzeniem
Falowniki beda posiadac:

- manualny rozigcznik po stronie generatora DC na czas serwisu
- wewnetrzna ochrone przepieciowa strony DC klasy I

- system kontroli temperatury pracy elektroniki sterujgcej

Rozdzielnica fotowoltaiczna pradu statego (RDC)

Moduly fotowoltaiczne i falownik zostang zabezpieczone po stronie pradu statego za pomocg
roztacznikdw  bezpiecznikowych  z wkiadkami o charakterystyce gPV, ochronnikow
przepieciowych oraz roztgcznika DC.

Wszystkie urzgdzenia zabezpieczajgce zostang umieszczone w skrzynce potfgczeniowo-
ochronnej DC (rozdzielnicy RDC). Projektowana obudowa rozdzielcy RDC bedzie hermetyczna
(IP65) i bedzie wykonana z odpornego na promieniowanie UV tworzywa sztucznego lub metalu.
Rozdzielnica pradu statego (RDC) umieszczona zostanie na dachu obiektu- Nadbudowa dachu

Rozdzielnica pradu zmiennego RGPV - celu odbioru energii z projektowanej instalacji
fotowoltaicznej oraz wprowadzenia jej do instalacji elektrycznej obiektu (rozdzielnicy TPIIl)
projektuje sie montaz zbiorczej rozdzielnicy obiektowej RGPV. W rozdzielnicy RGPV zostanie
zainstalowany rozigcznik z wyzwalaczem wzrostowym, ktory w przypadku wytgczenia
pozarowego w budynku odigczy instalacje fotowoltaiczna, a falownik na dachu przestanie
produkowac energie elektryczng. W ww. rozdzielnicy nalezy zainstalowa¢ réwniez ochrong
przeciwprzepigciowg po stronie AC. Rozdzielnica RGPV zamontowana zostanie na dachu
obiektu- Nadbudowa dachu

Bateria akumulatoréw stuzaca do magazynowania energii elektrycznej w okresach
weekendowych i $wigtecznych, gdy urzad nie pracuje — Nalezy zastosowac baterie o
parametrach:

- trwato$¢ akumulatoréw min. 10lat

- montaz wewnatrz budynkow — stojacy =

- zakres temperatur otoczenia 5-35°C

- pojemno$¢ minimalna 40kAh

- akumulatory VRLA nie wymagajace pomieszczenia z wentylacja

- automatyczna praca z instalacjg fotowoltaiczng

Bateria akumulatorow zamontowana zostanie w piwnicy w pomieszczeniu technicznym —
odlegtos¢ od falownika ok.50mb.

Trasy kablowe z blachy ocynkowanej na podporach systemowych — ok. 30mb.

Okablowanie pradu statego (DC) - Okablowanie migdzy poszczegolnymi kolektorami PV
(grupa/stringami modutéw PV) a falownikiem wykonane zostanie za pomocg kabli solarnych o
ponizszych parametrach:

- napiecie znamionowe: 0,6/1 kV

- pojedyncza wiazka

- podwéjna izolacja

- przekréj miecz: 2,5 mm2 /4 mm2 /6 mm2/10 mm2,

- zyly: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5,

- izolacja: polwinitowa na 90°C,
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- powtoka: polwinitowa odporna na UV,
- temperatura wg PN-93/E-90400: na powierzchni przewodu: max. 80°C

e Okablowanie pradu zmiennego (AC) od falownika do rozdzielnicy TPIIl — ok. 30mb. Miedzy
falownikiem, a rozdzielnica gtéwna instalacji fotowoltaicznej (RGPV) oraz rozdzielnig TPIII
zostana poprowadzone przewody miedziane o parametrach odpowiednio dobranych do mocy
zainstalowane] instalacji fotowoltaicznej. Przekréj zastosowanego przewodu zostanie dobrany
do warunkéw obciazenia dtugotrwatego oraz spadkéw napie¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-
523

2.4. Podiaczenie wybudowanej instalacji fotowoltaicznej do istniejacej sieci elektrycznej w budynku
wraz z uruchomieniem i szkoleniem obstugi.

2.5. Uzgodnienie z miejscowym zaktadem energetycznym podigczenia i wspofpracy instalacji
fotowoltaicznej z siecig energetyczna.

Wymagania dla instalacji fotowoltaiczne;j:

3.1. Planowana instalacja fotowoltaiczna ma by¢ wybudowana w autonomicznym systemie off-grid
gwarantujgcym automatyczne przetaczanie na zasilanie z publicznej sieci AC.

3.2. W dokumentacji nalezy wykona¢ symulacje ilosci produkowanej energii w stosunku do ilosci
zuzywanej energii elektrycznej w budynku Urzedu w dni wolne od pracy. Wszystkie urzadzenia
nalezy dobra¢ tak, aby w trakcie eksploatacji w petni wykorzystywa¢ mozliwosci produkcji i
magazynowania energii. Aktualne obcigzenie poza godzinami pracy urzedu wynosi ok. 10kW.

3.3. Instalacje fotowoltaiczng nalezy zaprojektowac tak, aby w peini wykorzysta¢ powierzchnig
dachu.

3.4. Przed przystgpieniem do projektowania nalezy przeprowadzic wizje lokalng.

3.5. Rozdzielnica PV-DC oprocz ochrony przeciwprzepieciowej ma mie¢ mozliwosc rozigczenia
paneli fotowoltaicznych od inwerterow.

3.6. Moduly fotowoltaiczne nalezy zamontowac na konstrukcji wsporczej dedykowanej do tego typu
rozwiazan montowanych na dachach ptaskich, zgodnie z wykonanym projektem.

3.7. Opracowany projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed realizacja.

Gwarancje.

4.1. Wykonawca udzieli nastepujacych gwarancji:
4.1.1. Panele fotowoltaiczne:
- co najmniej 15 lat gwarancji na produkt,
- 25 lat gwarancji statej mocy — po uptywie 25 lat wydajnosé paneli bedzie wigksza od 85 %.
4.1.2. Pozostate urzadzenia i instalacja — minimum 10 lat gwarancji na wszystkie urzadzenia
i wykonanag instalacje.

Szczegotowy zakres i forma ustugi.
5.1. Lokalizacja oraz wielkos¢ inwestycji.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Gminy Piaseczno. Sktada sig z 1 instalacji fotowoltaicznej wraz
z aktualizacjg dokumentacji technicznej i uruchomieniem.

6.

7.
8.

Terminy realizacji i sposéb ptatnosci za wykonanie prac.

6.1. Rozpoczecie prac nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

6.2. Termin realizacji prac 16.12.2019r.

6.3. Odbioér prac nastgpi na podstawie podpisanego protokotu zdawczo-odbiorczego, po dokonaniu
wszystkich uzupetnien i poprawek zgtoszonych przez Zamawiajgcego.

Warunkiem przystapienia do przetargu jest spetnienie wymagan zawartych w SIWZ,

W ofercie Wykonawca powinien okreslic:

8.1. Cene ryczattowg na cato$¢ zamowienia obejmujacag wszystkie koszty niezbedne do wykonania
zamowienia:
8.1.1.Budowa i uruchomienie instalacji zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,

8.2. W ofercie nalezy podac catkowitg kwote brutto na cate zamoéwienie.
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8.3. O wyborze oferty bedzie decydowac iloSc punktow uzyskanych zgodnie z wyliczeniem:
8.3.1.Kryterium C — znaczenie 60%, wskaznik liczony wg wzoru:
C = (najnizsza cena z nieodrzuconych ofert) / (cena z oferty) x 60
8.3.2 Kryterium G — gwarancja na urzadzenia i instalacje zgodnie z pkt. 4.1.2. — znaczenie
zgodnie z wyliczeniem:

10 lat - 0 pkt.
11-12 lat - 20 pkt.
13-14 lat - 30 pkt.

15 lat i wiecej — 40 pkt.

9. Uwagi koncowe.

91. Szczegdlowych informacji o przedmiocie zamowienia udziela¢ bedzie:

v w zakresie formalnym: Piotr Borkowski, tel. (22) 70-17-654,
v’ w zakresie technicznym: Piotr Sobczynski, tel. (22) 70-17-671.

9.2. Przed ziozeniem oferty zaleca sie dokonac wizji w terenie. Stopien szczegotowosci
przeprowadzenia rozpoznania przed zlozeniem oferty zalezy wytacznie od Wykonawcy i nie
moze by¢ przedmiotem dyskusji, czy tez jakiejkolwiek negocjacji po ztozeniu oferty.

9.3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmnigjszenia zakresu rzeczowego prac.

94. W przypadku watpliwosci nalezy, w celu uzyskania wyjasnien, wystapi¢ na pismie dc
Zamawiajgcego, zarowno w trakcie trwania procedury przetargowej jak i realizacji przedmiotu
umowy.

Zataczniki:
1. Rzut dachu z proponowana lokalizacjg paneli fotowoltaicznych.
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